Obudai Egyetem Elektronika laboratorium
Neumann Janos Informatikai Kar F4. — Didda paraméterek meghatarozasa

1. Dioda szimulacios vizsgalata

Hatarozza meg tranziens analizissel a laborvezetd altal megadott diodak I-U statikus
karakterisztikajat, mérje meg a zardiranyu aram (Ip) és a Zener-fesziiltség (Uz) értékét!

Dioda tipusa*™ D1*: MR500 | D2*: 1N4148 | D3*: IN752 | D4*: 151588
U,

lo

t, (2. feladat)

Kapcsolas:

Hatarozza meg a kijelolt diodak zardiranyu feléledési idejét (t). Az eredményt irja az 1.
feladat tablazataba!
Kapcsolas, idédiagram:
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2. Dioda fesziiltség-aram karakterisztika mérése

Meérje meg a mérésvezetd altal adott diddak nyitd €s zard iranya karakterisztikajat 8-8
kiilonb6z6 ponton.
Nyit6 iranyu fesziiltség tartomany: 0V ... 2V, zard iranyu fesziiltség tartomany: -20V ... 0OV

D3 nyito D3 zar6 D5 nyit6 D5 zar6
Up [V] | Ib [MmA] Up [V] | 1o [MA] Up [V] | Ib [mA] Up [V] | 1o [MA]
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